DIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE TENSION
A GAIN REGLABLE

UAF 42

CARACTERISTIQUES
Chauffage
Indirect (cathode isolée du filament). If = 01A
Alimentation du filament en série. V= 12,6 vV
CONDITIONS NOMINALES D’EMPLOI
Pentode avec tension d’écran fixe
Tension de ’anode Va = 110V
Tension de la grille 2 Vg, = Y
Tension de la grille 3 Vg, = ov
Tension de la grille 1 Vg, = —2YV
Courant anodique Ia = 5mA
Courant de la grille 2 . Igy9 = 15mA
Coeflicient d’amphﬁcatlon . K =1800
Résistance interne . P = 0,9 MQ
Pente. S = 2mA/V
Pentode avec tension d’écran variable
Yb Rg, Vg, Ia S
volts KQ volts mA AV
— 2 5 2.000
200 76 ~a 2 90
— 2 5 2.000
170 56 __9g - 20
' — 1.2 2,8 1.700
100 56 16 o 17
Diode
Résistance interne de la diode
pour Id = 1pA ed = 01MQ

LA RADIOTECHNIQUE

5076 7-50



AF 42 DIODE PENTODE
U AMPLIFICATRICE DE TENSION

A GAIN REGLABLE

CAPACITES

A froid
Capacité d’entrée . . . . . Cg = 45 pF
Capacité de sortie . . . . . Ca = 5.3 pF
Capacité de couplage . . . . Cag, - 0,002 pF
Capacité de ladiode ., . . . Cd = 3.8 pF
Capacité diode-anode ., . . . Cda = 0,15 pF
Capacité diode-grille . . . . Cdg, = 0,002 pF

A chaud
Capacité d’entrée . . . . . Cg = 5,6 p¥F

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Pentode
Tension de I’anode . . . . Va max= 250V
Tension dela grille2 . . . Vg, max= 250V
Puissance dissipée sur ’'anode . Pa max = 2w
Puissance dissipée surla grille2. Pg, max= 03 W
Courant cathodique. . . . Tk max= 10 mA
Résistance du circuit de la
grile 1. . . . . . . Rg max= 3 MQ
Diode
Tension de la diode (*) . . . Vd max= 200V
Courant de la diode. . . . Id max= 0,8 mA

* Valeur de créte.
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A GAIN REGLABLE

Pentode et diode

Résistance entre filament et

cathode . . . . . . Rkf max= 20 KQ
Tension entre filament et ca-
thode . . . . . . . Vkf max= 150V

DISPOSITION DES ELECTRODES ET ENCOMBREMENT
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DIODE PENTODE U 2
AMPLIFICATRICE DE TENSION AF 4
Ia

A GAIN REGLABLE
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DIODE PENTODE
AMPLIFICATRICE DE TENSION
A GAIN REGLABLE

UAF 42
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